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Zalacznik nr 10a
do Zarzadzenia Rektora nr 35/19
z dnia 12 czerwca 2019 r.

4a Wykaz przedmiotow zwigzanych z prowadzong w uczelni dziatalnosciag
naukowg w dyscyplinie lub dyscyplinach, do ktérych przyporzadkowany

jest kierunek studiow

nazwa kierunku studiéw: mechanika i budowa maszyn

poziom: studia | stopnia
profil: ogélnoakademicki
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Maszynoznawstwo 15 15 1 1 0 0
Mechanika ogélna | 30 | 30| 15 75 5 510 0
Technika samochodowa 15 15 30 2 1 1 0,5
Podstawy odlewnictwa 15 15 1 1 0 0
Podstawy spawalnictwa 15 15 1 1 0 0
Podstawy obrébki plastycznej 15 15 1 1 0 0
Metaloznawstwo | 15 15 30 2 0 | 2 0
Podstawy szybkiego prototypowania 15 15 30 2 0 | 2 0
Podstawy inzynierii odwrotnej 15 15 30 2 0 0
Mikro/nanotechnika 15 15 30 |1 3 0|3 0
Podstawy nanotechnologii 15 15 1 3 0 0
Metrologia | 15 | 15 30 2 2 [0 0
Wytrzymato$¢ materiatow 30 [ 30| 15 75 1 6 6 |0 0
Mechanika ogdlna I 15 | 15 30 1 3 3 10 0
Komputerowy zapis konstrukcji 10 20 30 2 2 |0 0
Metaloznawstwo I 30 30 60 1 5 1,25 | 4 0
Techniki laserowe 15 15 30 2 2 [0 0
Podstawy odlewnictwa 15 15 1 1 0 0
Podstawy spawalnictwa 15 15 1 1 0 0
Podstawy obrébki plastycznej 15 15 1 1 0 0
Podstawy obrébki ubytkowej 30 30 60 1 5 510 0
Technologia budowy maszyn 15 15 30 2 2 [0 0
Metrologia II, Metrology 15 30 45 1 4 4 |0 0
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Teoria maszyn i mechanizméw 15 | 15 30 2 2 |0 0
Podstawy automatyki 15 | 15| 15 45 1 5 125| 0 | 3,75
Mechanika ptynéw 15 | 15| 15 45 3 3 |0 0
Diagnostyka maszyn 30 15 45 3 0 0
Logistyka produkcji 15 15 30 2 0 0
Krystalografia 15 | 15 30 2 0 0
Spawalnictwo | 15 30 45 3 0,75| 2 0
Podstawy programowania CNC 30 15 | 30 75 5 0 0
Laserowe technologie przemystowe |, Laser material 15 15 30 2 2 0 0
processing
Podstawy konstrukcji systemoéw laserowych 30 15 45 3 3 10 0
Samochodowe silniki spalinowe | 15 15 30 2 2 0 0
Budowa samochoddw i ciggnikow | 30 15 45 3 310 0
Metoda elementéw skoriczonych | 30 30 | 15 75 0
Maszyny i urzadzenia hydrauliczne 15 15| 30 0
Maszyny i urzadzenia pneumatyczne 15 15 30 2 2 0 0
Eksploatacja urzadzen hydraulicznych i pneumatycznych 15 15 1 05| 0 0,5
Wytwarzanie struktur kompozytowych w uzbrojeniu 15 30 45 3 3 |0 0
Analiza sygnatow akustycznych w uktadach uzbrojenia 15 15 30 2 1,5 | 1 0
Napedy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne 30 | 15| 15 60 1 4 1 0 3
Komputerowe wspomaganie proceséw technologicznych 15 30 45 3 310 0
Komputerowe wspomaganie projektowania | 30 30 2 2 [0 0
Zuzycie w eksploatacji maszyn 30 15 | 15 60 1 5 5 0 0
Inzynieria powierzchni, Surface engineering 30 15 | 15 60 4 4 |0 0
Podstawy logistyki 30 | 30 60 4 2 |2 0
Spawalnictwo |l 30 30 60 1 5 5 0 0
Mikroskopia optyczna i elektronowa 30 30 60 4 1 3 0
Obrébki wykoficzeniowe 30 30 60 4 4 |0 0
Obrdbka skrawaniem 30 30 60 1 5 510 0
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Budowa obrabiarek i maszyn CNC 30 15 45 3
Obrobka plastyczna 15 15 30 2 0
Podstawy projektowania obrébki plastycznej 15 30 45 3 3 |0 0
Plazmowe technologie przemystowe 30 15 | 15 60 4 4 |10 0
Modelowanie procesow obrobki laserowe; 30 15 | 15 60 4 4 |10
Promieniowanie $wietlne 30 | 15| 15 60 1 5 510 0
Budowa samochodéw i ciggnikow |1 30 30 60 4 4 |10 0
Mechanika ruchu pojazdéw samochodowych 30 30 60 1 5 510 0
Samochodowe silniki spalinowe I 30 30 60 4 4 0 0
Metoda elementdw skoriczonych || 15 30 | 15 60 1 5 510 1
Programowanie robotéw przemystowych 15 30 45 3 15( 0 0,5
Sterowniki cyfrowe i sieci przemystowe 15 30 45 3 0,75| 0 | 0,25
Efektywna praca w programie CAD 30 30 2 2 |0 1
Napedy ptynowe w maszynach technologicznych 15 15 30 2 2 [0 0
Napedy ptynowe w $rodkach transportu 15 15 30 2 2 [0 0
Podstawy teoretyczne napedéw ptynowych 15 | 15 30 2 1 0 1
Bezpieczenstwo napeddw ptynowych 15 15 | 15 | 45 3
Obliczanie i projektowanie napedéw ptynowych 15 | 15 15 45 1 4 2 |0 2
Balistyka wewnetrzna 15 | 15 30 2 2 [0 0
Technologia amunicji i zapalnikow 15 15 30 2 2 |0 0
Pomiary w technice uzbrojenia 15 30 45 3 3 0 0
Budowa amunicji i zapalnikéw 15 15 1 1 0 0
Modelowanie i analiza mobilnych robotéw wojskowych 15 30 |15 60 1 5 375 1 0
Termodynamika | 15 15| 5 35 2 2 [0 0
Inzynieria systemow 15 | 30 45 3 310 0
Regeneracja i technologia napraw 30 | 15 15 60 1 5 510 0
Projektowanie nowoczesnych powtok w systemach
eksploatacji & & 5 : 2 |12 J
Techniki laserowe w eksploatacji maszyn 30 15 | 15 | 60 4 2 |2 0
Logistyka miedzynarodowa 15 | 15 15| 45 3 310 0
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ECTS inzynieria mechaniczna

ECTS inzyneria materiatowa

ECTS automatyka, elektronika i
elektrotechnika
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InZynieria warstwy wierzchniej 15 30 45 3 0,75 2 0
Konstrukcje spawane 15 15 30 2 15| 1 0
Stale konstrukcyjne 15 30 45 3 15| 2 0
Stopy zelaza 30 30 60 1 5 25| 3 0
Maszyny i urzadzenia spawalnicze 15 15 30 2 15 | 1 0
Stopy metali niezelaznych 30 30 60 4 2 | 2 0
Metrologia produkcyjna 15 | 15 30 2 2 |0 0
Podstawy CAD/CAM 15 15 | 30 | 60 4 4 |0 0
Narzedzia skrawajace 15 15 | 30 60 1 5 510 0
Technologie zaawansowane 15 15 30 2 2 |0 0
Maszyny technologiczne do obrdbki plastyczne; 30 30 60 4 4 |0 0
Wspomaganie komputerowe projektowania proceséw 15 15 30 2 2 1o 0
obrébki plastycznej
Laserowe technologie przemystowe || 30 30 | 15 75 5 510 0
Wprowaq;enie do prqgramowania systemow obrobki 15 30 45 3 15| 0 15
laserowej i plazmowe;
Mikroobrébka laserowa 30 30 60 1 5 510 0
Projektowapie procesow technologicznych obrébki laserowej 15 30 45 3 3 |0 0
i plazmowe;j
Podstawy konstrukcji systemow plazmowych 30 15 45 3 3 0 0
Pojazdy elektryczne i hybrydowe 30 15 45 3 3 10 0
Paliwa konwencjonalne i alternatywne w motoryzacji 15 15 30 2 310 0
Eksploatacja pojazdéw samochodowych 30 30 60 1 5 3 10 0
Technologia napraw pojazdéw samochodowych 30 15 45 3 310 0
Podstawy badar pojazdéw samochodowych 15 15 30 2 3 10 0
Motoryzacyjne zagrozenie $rodowiska 15 15 30 2 3 10 0
Podstawy diagnostyki pojazdow samochodowych 15 15 30 2 2 [0 0
Komputerowe wspomaganie projektowania Il 30 | 30 60 4 4 |0 0
Kom_putgrowe wspomaganie w dynamice przeptywow i 15 30 45 3 3 |0 0
wymianie ciepta
Modelowanie uktadéw dynamicznych 30 30 60 1 5 0 0
UNIXi sieci komputerowe 30 30 05| 0 1,5
Programowanie internetowe, Web programming 15 15 30 05| 0 1,5
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Badania symulacyjne broni i amunicji 30 15 | 45 310 0
Podstawy budowy broni 15 | 15 30 2 [0 0
Budowa i sterowanie bronig precyzyjnego razenia 15 | 15 30 1 3 310 0
Podstawy uktadow mechatronicznych w uzbrojeniu 15 15 30 2 0510 1,5
Balistyka zewnetrzna 15 15 | 15 | 45 3 310 0
Innowacyjne procesy obrdbki elementéw mechanicznych 15 15 | 15 45 3 15 | 2 0
uzbrojenia
Wibroizolacja uktadow uzbrojenia 15 15 | 15 | 45 3 15| 2
Inzynieria jakosci 15 15 30 1 3 310
Podstawy mechatroniki 15 15 30 2 050 1,5
Termodynamika Il 15 15 30 1 3 310 0
Maszyny cieplno-przeptywowe 15 | 15 30 2 2 |0 0
Suma godzin i punktow ECTS 2380 | 405 | 1945 | 630 | 5360 | 27 | 384 | 306 |37 | 34
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EiL: 94 EiL: 17,25 EiL: 8,75
IMMIS: 85,5 IMMIS: 25,75 IMMIS: 8,75
Liczba punktéw ECTS KWW: 100 KWW: 11,25 KWW: 8,75
ogétem dla KWTLIP: 98,5 KWTLIP: | 11,25 KWTLIP: | 10,25
dyscypliny SiC: 101 SiC: 11,25 SiC: 8,75
CAD: 93,25 CAD: 11,25 CAD: 14,5
UHIP: 80,5 UHIP: 11,25 UHIP: 25,25
UiTI: 93,75 UITL: 16 UiTI: 10,25
EiL: 44,76% || | EiL: 8,21% EiL: 4,17%
IMMIS: 40,71% IMMIS: 12,26% IMMIS: 4,17%
Wynik wyrazony w KWW: 47,62% || | KWW: 5,36% KWW: 4,17%
procentach (w odniesieniu | | KWTLIP: | 46,90% KWTLIP: | 5,36% KWTLIP: | 4,88%
Koo puniow ECTS dia Sic: 48,10% || |SiC: 536% |||SIiC: 417%
CAD: 44,40% || | CAD: 5,36% CAD: 6,90%
UHIP: 38,33% UHIP: 5,36% UHIP: 12,02%
UiTl: 44.64% UiTl: 7.62% UiTl: 4,88%




